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报告摘要：GaN基VCSEL在微型显示、3D成像、可见光通信、照明等领域有广阔应用

前景，在国际上正在受到极大关注。在室温连续电注入条件下，日本企业报道的蓝光
VCSEL的单管输出功率超过了20mW，阵列输出功率超过了1W，达到了实用化水平。
然而，由于QW中的QCSE效应和晶体质量方面的问题，在绿光VCSEL方面仍然存在相
当大的难度。 

       在国内大陆，通过减少腔内光损耗等举措，我们能够制作高质量谐振腔，已经实现
了蓝光和绿光VCSEL器件的室温连续电注入激射。在绿光VCSEL方面，我们提出了两
种方案：1）采用QD有源区，排除了QCSE效应和应力引起的缺陷，获得了最低阈值、
最长波长VCSEL，突破了green gap；2）结合蓝光QW在近绿光波段的局域态和谐振腔
引起的高辐射效率，实现了绿光VCSEL，使得绿光VCSEL功率提高到接近0.2mW。另
外，实现了InGaN量子阱中激子极化激元的激射。 
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